% Al

(M 13- =9

5 46—[]1=24

M J=10=5

(o ITX[=133

[z KDL 9
H H o v ;

¥

@ +69=92 & [—34=34 & [ X12=144

) 42+[1=94 M 1ITXO=306 @ 98— =11
(0 [J—85=10 an Od=16=19 () X 9=144
o 182=-=00=14 s J+21=28¢ (6 38+ []=295



% HI

M 136+ =9
[1=135+9
[1=15

&) 46— [1=24
[1=46—24
[1=22

®» +10=05
[1=5X10
[1=50

(o ITX[=133
[1=133+7

(10)

(14)

(1ZRKHL ) (FEXK)
A H g vA
@ O4+69=92 @& O—-34=34 @
[(1=92—469 =34+ 34
[]=23 [1=468
0 424+0=94 O 1TXO=306 @
J=94—42 1=306+17
[1=152 []=18
J—85=10 an O=16=19 (D
[J=10+85 CI=19X 16
[1=195 [1=304
182-C=14 s J+21=86 o
[1=182+14 [1=86—21
[1=13 [1=165

[IX12=144

[(J=144+12

[1=12

98 —[L1=11

[1=98—11

[1=1287

(I X9 =144

[]

144 =9

[1=16

38+ L1=195%

[1=95—138

[(1=57

¥



